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1. Calcolare l’impedenza di ingresso e di 
uscita del circuito a lato. L’amplificatore ha 
amplificazione di tensione a vuoto pari a 
10000, resistenza di ingresso di 100 KW, 
resistenza di uscita di 100 W [6 punti] 
 
 
 
2. Sia dato il circuito a lato. Ricavare la forma 
d’onda ottenuta in uscita, giustificando il 
procedimento. Disegnare e quotare 
correttamente l'andamento della tensione 
all’uscita dei due amplificatori operazionali 
sullo stesso asse dei tempi. Calcolare periodo 
e duty cycle della forma d’onda (R = 10 KW, C 
= 10 nF, R1 = R2 = 10 KW, VZ = 4.7 V, VR = 1 V). 
[6 punti] 
 
 
 
3.! 
Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare:  
��il punto di riposo dei due transistori e i parametri del circuito di piccolo segnale [5 punti] 
��l’amplificazione Vu/Vs a centrobanda, [4 punti] 
��il limite superiore di banda [6 punti]! 
 
Note:  

• Il BJT Q1 un BC109B con hoe=hre=0. Si consideri il BJT completamente resistivo. 
• Il JFET J1 è un 2N3819 con rd -> ∞, 
• Capacità Cs, C1, C2, CL hanno valore praticamente infinito 
• Si consideri VGS(off)=-3V 

 
















